
                                               Receiver Modules 
 

S P E C I F I C A T I O N S 

Part Number S-010-E8 S-025-E8 S-050-E8 S-058-E8 

Active Area 1mm dia 2.5mm dia 5mm dia 5.8mm x 5.8mm 

+ Operating Wavelength 300 – 1000 nm 

Photodiode Shunt Resistance (MΩ) 1000. 250. 100. 100. 

Photodiode Shunt Capacitance (pF) 50. typ 250. typ 400. typ 1000. typ 

* Output Responsivity  
@ 1300nm, HI/LO (V/W) 1010 / 109 109 / 108 109 / 108 109 / 108 

Bandwidth (Hz) DC – 100 

NEP (100Hz, 1300nm)  (W/Hz1/2) < 1.0 x 10-14 < 1.2 x 10-14 < 1.5 x 10-14 < 1.2 x 10-14 

 
* Note: Other gain values can be specified   
+ Note:  UV-enhanced versions available 

 
 

  

 

 
 

SILICON– E8 – SERIES  
 
 
PIN OUT 
 
1 = Offset Adj 
2 = Inv In / Photodiode Cathode 
3 = N-Inv In / Photodiode Anode 
4 = -V 
5 = Gain Select 
6 = Output 
7 = +V 
8 = Offset Adj 
 
 
Note:  Dimensions in Inches 
 
 
OPERATING INSTRUCTIONS:      
 
TThhiiss  uunniitt  iiss  aa  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  
pphhoottooddiiooddee//ttrraannssiimmppeeddaannccee  aammpplliiffiieerr  
uunniitt..    TThhee  oouuttppuutt  vvoollttaaggee  iiss  eeqquuaall  ttoo    
tthhee  ooppttiiccaall  ssiiggnnaall  ppoowweerr  mmuullttiipplliieedd  bbyy    
tthhee  pphhoottooddiiooddee  rreessppoonnssiivviittyy  iinn  AA//WW    
aanndd  tthhee  ffeeeeddbbaacckk  rreessiissttaannccee  iinn  oohhmmss..      
TThhee  uunniitt  iiss  DDCC--ccoouupplleedd  aanndd  sshhoouulldd  bbee  
sshhiieellddeedd  ffrroomm  ssttrraayy  oorr  rroooomm  lliigghhttss  ttoo  
aavvooiidd  ssaattuurraattiioonn  ooff  tthhee  aammpplliiffiieerr.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 
 
 
 
 
 

.550

.265

.017

.225
075

.375

.600

.05

.5

1
2

3
4

8
7

5
6

 

POLYTEC GmbH               Polytec-Platz 1 - 7              D - 76337 Waldbronn         GERMANY   
Tel: +49 (72 43) 60 41 54   Fax: +49 (72 43) 6 99 44    E-Mail: osm@polytec.de    www.polytec.de


	S P E C I F I C A T I O N S
	Part Number
	Active Area
	+ Operating Wavelength
	Photodiode Shunt Resistance (M?)
	* Output Responsivity �@ 1300nm, HI/LO (V/W)
	Bandwidth (Hz)
	NEP (100Hz, 1300nm)  (W/Hz1/2)


